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摘要(译)

本发明涉及用模拟随机存取存储器的束形成系统。每个束形成信道用一
个模拟随机存取存储器元件(RAM)的结构简单成本低的超声束形成系
统。系统包括处理器和超声转换器阵列。超声转换器阵列有多个转换器
元件，每个转换器元件与一个信道相关。系统还包括用于接收来自每个
转换器元件的输出信号的束形成器，和位于束形成器中与每个信道相关
的延迟元件。延迟元件包括模拟随机存取存储元件。
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